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is Deneyimi

Analog Devices, istanbul Tiirkiye 2014 - simdi
Tasarim Muduru
o RF-Mikrodalga control Grln grubu tasarim mudurd, tasarim ve Grin gelistirme liderligi, RF
yukseltici, anahtarlama ve RF-6nylz Grlnlerin tanimlanmasi ve fizibilitelerinden pazara
acllmalarina kadar sorumlu. Senelik $70M dolarlik Griin portfoylniin tasarim sorumlulugu.

T.C. Yeni Yiizyil Universitesi, Istanbul Tiirkiye
Dr. Ogr. Uyesi. Elektrik Elektronik Miihendisligi, 2018 — simdi
e RF Tumlesik devreler

Hittite Microwave Corporation, istanbul, Tiirkiye 2012 - 2014
Senydr RF/Analog Tasarim Mihendisi
o SiGe ve GaAs yari iletken teknoljileri kullanarak dustk gurultila yikseltici, sonimlendirici ve
anahtarlama devrelerinin tasarimi.

Intel Corporation, Hillsboro, OR, USA 2011 -2012
Senior RF/Analog Design Engineer
e Enileri CMOS teknolojilerde, 22nm-14nm gibi, RF tiimlesik aktif ve pasif devrelerin tasarimi.

University of California, San Diego (UCSD), La Jolla, CA, USA 2006 — 2011
Doktora Arastirma Ogrencisi
e ik mm-dalga boyunda yonga-boyutunda élgeklendirilebilen (wafer-scale) §lic guiglendiricisinin

tasarimi: W-bandinda guglendirici dizisinin IBM 0.13-um 8HP teknolojisinde tasarimi. 13 dBm
¢ikis gliclind tek bir PA elemanindan alarak, 94 GHz'de 3x3 yukseltici dizisi tasarlandi. 33 dBm
den fazla EIRP (effective radiated power) ve tek bir gipten alinan en yiiksek gli¢ seviyesine
ulasildi. Bu galisma ABD DARPA ELASTX (Efficient Linearized All-Silicon Transmitter ICs)
programi tarafindan desteklendi ve suan birgok wafer-scale transmitérlerde ve 100 GHz ve Ustl
fazli dizilerde (phased-array) kulllaniimaktadir.



o Dijital ydnlendirmeli fazli diziler i¢in (digital beam forming phased array) ilk iki-kanalli Ku-band
BiCMOS alicisinin Jazz 0.18-uym SBC18HX teknolojisinde tasarimi. Cift asagi cevirici (dual
down-conversion) 15 GHz'de dusuk 1/f guriltisu ile vegok disis kanallar arasi kuple ile
gerceklendi. Tasarlanan yonga Rockwell Collins tarafindan ilk taginabilir silicon tabanh on-the-
move SATCOM radari yapiminda kullanildi ve radarin 3 farkli yonde ilerleyen 3 hedefi
simultane olarak takip edebilecedi gosterildi

e Terahertz frekanslarinda gug Uretimi: milliwatt-sevisyesinde glicli 170-220 GHz'de 45-nm dijital
CMOS teknoloijisi kullanarak gergeklemek. Gug uretimi 94 GHz’de guclendiricileri takip eden
ikilestiriciler (doubler) kullanirak elde edildi.

e Bir PCB board Uzerinde ilk silicon tabanl X/Ku-band 8-elemanli fazli dizinin gergceklenmesi.
Sistem seviyesinde 60 derece ayarlanabilir dizi gosterildi.

e C-band’inda 8x8 Butler matriksinin IBM 0.13-um 8RF teknojisi kullanilarak kablosuz iletigsim
uygulamalari igin tasarlanmasi ve oélgiimesi.

o Dusuk kayipl yiksek izolasyonlu millimeter dalga boyunda SP4T ve SPDT anahtar devrelerinin
IBM 0.13-um 8HP teknolojisinde tasarlanmasi. En genis banth SP4T anahtarlama devresi 3.3
dB’den az kayip ve 25 dB’den fazla izolasyon ile DC’den 65 GHz'e kadar elde edildi. 60 GHz’e
kadar en disiik kayipli SP4T gergeklendi.

o Temazsiz mikro-dalga kavite resonator methoduyla gamma ray detector yapiimasi. Dusuk
glrultd sevisyesi elde edilerel, dusUk enerjisi gamma ray fotonlarinin (< 100 keV) oda
sicakhginda tespit edilebilecegdi gosterildi.

Viyana Teknik Universitesi, Viyana, Avusturya Haziran — Eylul 2005
TARGET (Top Amplifier Research Groups in a European Team) Stajer Ogrenci
e Class AB ve Doherty glg yukselticisinin LDMOS transistorleri ile 2.1 GHz’de tasarimi. 35 dBm
cikis giici and 55% PAE elde edildi.

Tasarim ve Olgiim Kabiliyetleri

Yazilim: Cadence — SpectreRF, Agilent ADS, Sonnet, Ansoft HFSS, Agilent Momentum, Matlab.

Olgiim Sistemleri: Vector network analyzers, spectrum/signal analyzers, power meters, S-parameters,
on-wafer kalibrasyon and timlesik devrelerin DC’den 110 GHz'e 6lgimu, anten dlglimleri

IC Teknolojileri: IBM 0.13-um SiGe BiCMOS (8HP), IBM 0.13-um CMOS (8RF), Jazz 0.18-um SiGe
BiCMOS (SBC18HX), IBM 45 nm CMOS (12S0l), INTEL 22nm/14nm CMOS, WIN GaAs, GF CSOI
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